Твердотельная электроника

Контрольная работа № 1

Тема: МДП-транзисторы

Задание:


1. Построить выходные статические характеристики МДП-транзистора IС = f(UСИ) при UЗИ = const в диапазонах изменений напряжений |UЗИ| = 0…5 В, |UСИ| = 0…5 В для заданного варианта параметров, приведенных ниже в таблице (условные обозначения соответствуют [1]).


2. Построить статическую характеристику передачи IС = f(UЗИ) при UСИ = const того же транзистора при условии, что транзистор работает на пологой части выходных характеристик.


3. Рассчитать крутизну характеристики передачи транзистора S в рабочей точке по постоянному току, приведенной в таблице.


4. Определить графически значения крутизны характеристики передачи в той же рабочей точке по выходным и передаточной характеристикам. Сопоставить полученные значения с рассчитанными в п.3.


5. Рассчитать значения y-параметров МДП-транзистора в той же рабочей точке для схемы включения с общим истоком.


6. Изобразить эквивалентную схему рассматриваемого МДП-транзистора для диапазона низких частот.

	Вариант задания
	Тип

канала
	μps,
см2/(В∙с)
	Cзк,

пФ/мкм2
	UЗИпор,

В
	b,
мкм
	l,
мкм
	Рабочая точка

	
	
	
	
	
	
	
	|UЗИ|, В
	|UСИ|, В

	9
	p-
	- 180
	7,6∙10-4
	- 1,1
	46
	5,6
	3,0
	2,5


Контрольная работа № 2

Задание: 

Вариант 9

1. Пояснить структуру и принцип действия полевого транзистора с управляющим переходом.

2. Определить статические характеристики полевого транзистора с управляющим переходом.

3. Привести формулы расчета статических характеристик и эквивалентные схемы полевого транзистора с управляющим переходом.

Курсовая работа

Тема: Расчет биполярного транзистора

Задание:

	Вар
	Тип
	Струк-

тура
	ТПmax

K
	UKбmax

B
	IKmax

мА
	РКmax

мВт
	fгр

кГц
	h21Э
	S

см/с
	IЭ

мА
	UКБ

В

	9
	p-n-p
	Полоск.
	398
	70
	40
	220
	70
	30
	250
	15
	10


